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Elektrische Eigenschaften

Héchstzuldssige Werte

&LYE D WM 3403297 0001237 370 MEMUPEC

Electrical properties

Maximum rated values

Periodische repetitive peak reverse ty = —40°C ...ty max VRRM 600, 800 \'
Spitzensperrspannung voltage 1200, 1400 Vv
1600 V
StoBspitzenspannung non repetitive peak tyj = + 25°C ... Lyjmax Vksm = VRRM + 100 \
reverse voltage
DurchlaBstrom-Grenzeffektivwert | RMS forward current lFRMSM 60 A
Dauergrenzstrom average forward current te = 100°C leavm 31 A
tc= B3C 38 A
StoBstrom-Grenzwert surge current 14,=<25°C, t,=10ms lesm 550 A
L = tyj max: tp = 10 Ms 480 A
Grenzlastintegral [iedt-value 1,525°C, t,= 10ms Jigdt 1510 A%
t = tymac tp= 10 ms 1150  A%s
Charakteristische Werte Characteristic values
DurchlaBspannung forward voltage b=ty max. iF =100 A Vg max. 1,55 V
Schleusenspannung threshold voltage Vo) 08 V
Ersatzwiderstand slope resistance rr 7 mQ
Sperrstrom reverse current ty =1y max: VR = Varm in max. 15 mA
Isolations-Priifspannung insulation test voltage RMS, f=50Hz, t =1min Visor 25 kv
Thermische Eigenschaften Thermal properties
Innerer Warmewiderstand thermal resistance, © = 180%l, sinus: pro Modul/per moduile Riuc max. 0,6 °C/W
junction to case pro Zweig/per arm max. 1,2 °C/IW
DC: pro Modul/per module max. 0,55°C/W
pro Zweig/per arm max. 1,1 °C/W
Ubergangs-Wé'\rmewiderstand thermal resistance, pro Modul/per module Rinck max. 0,1 °C/W
case to heatsink pro Zweig/per arm max. 0,2 °C/W
Hochstzul. Sperrschichttemperatur | max. junction temperature ty) max 150°C
Betriebstemperatur operating temperature toop —40°C...+150°C
Lagertemperatur storage temperature tetg —40°C...+150°C
Mechanische Eigenschaften Mechanical properties
Si-Elemente glaspassiviert, Si-pellets glass-passivated,
Lotkontakt soldered contact
Innere Isolation internal insulation Al,O3
Anzugsdrehmomente tightening torques
mechanische Befestigung mounting torque Toleranz/tolerance + 15% M1 4 Nm
elektrische Anschliisse terminal connection torque Toleranzftolerance + 5%j/—10% M2 4 Nm
Gewicht weight G typ. 160 g
Kriechstrecke creepage distance 12,5 mm
Schwingfestigkeit vibration resistance f=50 Hz 59,81 m/s?
MagBbild outline 1
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Bild/Fig. 1 Bild/Fig. 2
DurchlaBverlustleistung Pray eines Zweiges Hachstzulassige Gehausetemperatur tc in Abhéngigkeit vom Zweigstrom
Forward power loss Pgay per arm Maximum allowable case temperature i versus current per arm
Parameter: Parameter:
DC - Gleichstrom/direct current DC - Gleichstrom/direct current
b - M1-, M2-, B2-Schaltung/circuit b - M1-, M2-, B2-Schaltung/circuit
¢ — B6-, M3-, M3.2-Schaltung/circuit ¢ - B6-, M3-, M3.2-Schaltung/circuit ‘
d — Mé6-Schaltung/circuit d —~ Mé6-Schaltung/circuit
e — M1-, M2-, B2-Schaltung/circuit, 60°el. e - Mi-, M2-, B2-Schaltung/circuit, 60°el.
f — M1, M2-, B2-Schaltung/circuit, 30°el. f — M1, M2-, B2-Schaltung/circuit, 30°el.
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Bild/Fig. 3 Bild/Fig. 4
B2 - Zweipuls-Briickenschaltung B6 — Sechspuls-Briickenschaltung
Héchstzulassiger Ausgangsstrom |4 in Abhangigkeit von der Umgebungs- Hochstzuldssiger Ausgangsstrom Iy in Abhéngigkeit von der Umgebungs-
temperatur ta. : temperatur 4.
B2 - Two-pulse bridge circuit B6 — Six-pulse bridge circuit
Maximum allowable output current |y versus ambient temperature t, . Maximum allowable output current Iy versus ambient temperature ta.
Parameter: Warmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/ Parameter: Wérmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/
thermal resistance case to ambient Ry,ca thermal resistance case to ambient Ryca
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Bild/Fig. 5 Bild/Fig. 6

B2 — Zweipuis-Brickenschaltung/Two-pulse bridge circuit

Uberstrom je Zweig Irovy bei Luftselbstklhlung, ts = 45°C, Kithlkérper KP0,33S.
Overload on-state current per arm Iroy; at natural cooling, ts = 45°C,

heatsink type KP0.33S.

Parameter: Vorlaststrom je Zweig/pre-load current per arm lravivor

B2 — Zweipuls-Brickenschaltung/Two-puise bridge circuit
Uberstrom je Zweig Irov) bei verstérkter Luftkiihlung, ty = 35°C,
Kihlkdrper KP0,335S.
Overload on-state current per arm Iy, at forced cooling, ta = 35°C,
heatsink type KP0.33S.
Parameter: Vorlaststrom je Zweig/pre-load current per arm Igayuor
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Bild/Fig. 7 Bild/Fig. 8
Grenzstrom je Zweig Irovm bei Luftselbstkiihlung, t = 45°C und verstarkter Nachlaufladung Qg in Abhangigkeit von der abkommutierenden Stromsteil-
Luftkiihlung, ta = 35°C, Klhlkdérper KP0,33S, vgy = 0.8 VRrrn- heit -dig/dt bei t,; nax.
Limiting overload on-state current per arm lgovm at natural (ta = 45°C) and Lag charge Qg versus the rate of decay of the on-state current -dig/dt at t,) max.
forced (ta = 35°C) cooling, heatsink type KP0.33 S, vgy = 0.8 Vgpu-
a — Belastung nach Leerlauf/current surge under no-load conditions
b — Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom lgamy
Current surge occurs during operation at limiting mean on-state current
rating lFAVM
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Bild/Fig. 9 Zic = Y, R (1-0 V)
Transienter innerér Warmewiderstand je Zweig Ryyuc bei sinus- und rechteck- n=1

férmigem Stromverlauf.
Transient thermal impedance per arm Ry e, junction to case at sinusoidal and
square wave current.

Transienter Warmewiderstand Zy, c pro Zweig fiir DC.
Transient thermal impedance Zy,,c per arm for DC.
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